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SU 161

Si-npn-Leistungsschalttransistor fiir Horizontalendstufen in Schwarz-WeiR-Fernsehempfin-
gern.

MaBe in mm und AnschiuBbelegung

Masse ca. 22g Kollektor am
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Grenzwerte, gultig fir den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Emitter-Spitzenspannung
Ree = 10011

Kollektor-Emitter-Spannung
lB =0
Kollektorstrom Ie 25A
3A

U ceam 1500V

Ueeo 350V

Kollektorspitzenstrom

Basisspitzenstrom lam 25A

Gesamtveriustleistung
g, =90°C Pix now

+100°C

Betriabstemperatur

Sperrschichtternperatur & +115°C




Kennwerte, bei 1. = 25°C — BK

min typ max
Kollektor-Emitter-Reststrom
U¢E= 16500V, UBE=U I'm ImA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lg=0, lc=100mA, Uisriceg 350 v
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
It=2.|a'|_, 'B=1A Um‘ 5\!"
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
|Q=ZA, I;=1-ﬁ UE‘“ 1,5'9‘
Kollektor-Basis-Stromverhaltnis
Uege =5V, 1. = 2A hase 2,0
Abfallzeit des Kollektorstromes s
tﬂlﬂﬂ= ZAI I'Dinﬂ= 1 Al
L=10pH L 1.0us
Bestellbezeichnung: Transistor SU 161 Information 0682
Anderungen vorbehailten|
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SU 161/ BU 205

n-p-n Si-power switching transistor for horizontal deflection
in television sets

Dimensions in mm and terminals
Weightc. 22 g
Collector at case
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Maximum ratings (; = —10... +115°C)

Collector-emitter peak voltage
Rge =< 100 (1

Collector-emitter voltage
IB = n

Collector current
Peak collector current
Peak base current

Total power dissipation
#. = 90°C

Ambient temperature

Junction temperature




Characteristics (3, = 25°C — 5K)

Collector-emitter cut-off current
UEE = 150” V. UHE = U

Collector-emitter breakdown voltage
|B =0,lc= 100 mA

Collector-emitter saturation voltage
h: = 2 A. ‘3 =1A

Base-emitter saturation voltage
le=2A,lg=1A

Static value of the
common-emitter forward
current transfer ratio
|{::2A, UCE= 5V

Fall time
ICend = ZA, IE.q-nd= 1 A,L* 1'U}A.H

min.

IGES

Uericeo 350

Ucesat

Uggsar

Raie 2

max.

15 v

1.0 us

Denotation for ordering: Transistor SU 161
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